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요약

    
본 발명은 투과율 향상과 보조 용량을 증가시켜 화면 품위를 향상시킨 액정표시장치를 개시한다. 개시된 본 발명은 투
명성 절연 기판; 상기 기판의 일방향으로 배치된 게이트 버스 라인; 상기 게이트 버스 라인과 수직으로 교차 배치되면서, 
단위 화소 영역을 한정하는 데이타 버스 라인; 상기 게이트 버스 라인과 데이타 버스 라인의 교차 영역에 배치되는, 박
막 트랜지스터; 상기 단위 화소 영역 상에 소정의 각도를 두고 배치되며, 다수개의 브랜치를 포함하는 상대 전극; 상기 
상대 전극의 브랜치들과 동일 평면에서 교대로 배치되는 다수개의 브랜치를 포함하는 화소 전극; 상기 게이트 버스 라
인과 평행하게, 절연층을 사이에 두고 상기 화소 전극 중심 하부에 일방향으로 배치되는 공통 버스 라인을 포함하며, 상
기 상대 전극은 상기 공통 버스 라인과 교차 배치되게 형성되며, 상기 다수개의 브랜치들과 전기적으로 콘택되는 상대 
전극 콘택바를 더 포함하고, 상기 화소 전극은 상기 데이터 버스 라인과 동일면 상에 평행하게 형성 배치되며, 다수개의 
브랜치들과 전기적으로 콘택되는 화소 전극 콘택바를 더 포함하고, 상기 상대 전극의 브랜치들은 상기 화소 전극 콘택
바까지 확장 배치되고, 상기 화소 전극의 브랜치들은 상기 상대 전극 콘택바까지 확장배치되어 있는 것을 특징으로 한
다.
    

대표도
도 2
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 액정표시장치의 전극 구조를 도시한 도면.

도 2는 본 발명에 따른 액정표시장치의 전극 구조를 도시한 도면.

도 3은 본 발명의 다른 실시예를 나타낸 도면.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

1: 게이트 버스 라인 3: 데이타 버스 라인

5: 박막 트랜지스터 17: 공통 버스 라인

19a: 상대 전극 콘택바 19b: 상대 전극 브랜치

20a: 화소 전극 콘택바 20b: 화소 전극 브랜치

15: 콘택부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 화소 전극과 상대 전극의 브랜치들을 확장시켜 투과율을 향
상시킨 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, TN(Twisted Nematic) 모드 액정표시장치는 하부 기판의 화소 전극과 상부 기판의 상대 전극에 인가되
는 전압에 의하여 액정 분자들을 90°로 트위스트시켜 디스플레이한다. 이러한 TN 모드는 구동이 쉽고, 제작이 간편하
다는 장점을 가지고 있으나, 시야각이 협소하고, 응답 시간이 느린 단점도 가지고 있다.

상기와 같은 문제점을 극복하기 위하여 상대 전극을 하부 기판으로 내린 구조의 인 플레인(In-Plane Switching) 모드 
액정표시장치가 제안되었다. 그런데, 인 플레인 스위칭 모드 액정표시장치는 TN 모드 액정표시장치에 비하여 응답 시
간이 빠르고, 광시야각을 갖는 장점을 가지고 있으나, 불투명 금속을 상대 전극으로 사용하므로, 개구율과 투과율이 떨
어진다는 단점을 가지고 있다.

이에 상대 전극과 화소 전극 모두를 투명 금속으로 하고, 전극간 간격을 셀갭 보다 작거나, 셀갭과 같도록 광시야각을 
구현하는 프린지 필드 스위칭(Fringe Field Switching ) 모드 액정표시장치가 제안되어 졌고, 이를 더욱 개선하여 고
화질 품위를 갖는 인 플레인- 프린지 필드 스위칭(IP-FFS) 모드 액정표시장치가 개발되었다.

    
도 1은 전술된 IP-FFS 모드 액정표시장치에서의 전극 구조를 도시한 도면으로서, 도시한 바와 같이, 게이트 버스 라
인(1)과 데이타 버스 라인(3)이 수직으로 교차 배열되어 단위 화소 영역을 한정하고 있고, 상기 게이트 버스 라인(1)
과 데이타 버스 라인(3)의 교차부에는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(5)가 배치되어 있다. 상기 게이트 버스 라
인(1)과 평행하고, 단위 화소 영역의 중심부를 지나도록 일방향으로 연장하는 공통 버스 라인(7)이 배치되어 있다. 또
한, 화소 영역 상에는 바디부(9a)와 소정의 각도를 갖는 다수개의 브랜치(9b)를 포함하는 상대 전극(9)과, 상기 상대 
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전극(9a, 9b)과 대응되도록 바디부(10a)와 소정의 각도를 갖는 다수개의 브랜치(10b)를 갖는 화소 전극(10)이 배치
되어 있으며, 이때, 상기 상대 전극(9)의 브랜치(9b)와 화소 전극(10)의 브랜치(10b)는 교대로 배치된다.
    

한편, 상기 화소 전극(10)과 상대 전극(9)은 동일 평면 상에 형성 배치되므로, 그들간의 쇼트 발생을 방지하기 위하여 
화소 전극의 브랜치(10b)와 상대 전극의 브랜치(9b)는 3㎛이상 이격 배치된다. 또한, 화소 전극(10)의 브랜치(10b)
와 상대 전극(9)의 바디부(9b), 상대 전극(9)의 브랜치(9b)와 화소 전극의 바디부(10b)와도 3㎛이상 이격 배치된다.

이러한 전극 구조를 갖는 액정표시장치는 동일 평편 상에 상대 전극(9)과 화소 전극(10)이 다수개의 브랜치 타입으로 
형성 배치되므로 종래의 화면 상에 발생되는 색띰 (disclination line) 현상을 제거할 수 있는 잇점이 있으며, 그래서 
고화질 품위를 구현할 수 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데, 상기 화소 전극의 브랜치들과 상대 전극의 브랜치들의 가장자리 끝단과 화소 전극의 바디부와 상대 전극의 바
디부 사이에는 일정한 갭(gap)이 있어, 러빙에 의한 액정의 초기 배열과 전기장 방향이 일치함으로써, 전계가 인가되어
도 이부분에서의 액정은 회전하지 않으며, 이에 따라, 투과율이 저하되는 문제점이 있다.

따라서, 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 투과율 저하를 방지하여 고화질의 액정표시장치
를 제공하는데 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기한 목적을 달성하기 위한, 본 발명은 투명성 절연 기판; 상기 기판의 일방향으로 배치된 게이트 버스 라인; 상기 게
이트 버스 라인과 수직으로 교차 배치되면서, 단위 화소 영역을 한정하는 데이타 버스 라인; 상기 게이트 버스 라인과 
데이타 버스 라인의 교차 영역에 배치되는, 박막 트랜지스터; 상기 단위 화소 영역 상에 소정의 각도를 두고 배치되며, 
다수개의 브랜치를 포함하는 상대 전극; 상기 상대 전극의 브랜치들과 동일 평면에서 교대로 배치되는 다수개의 브랜치
를 포함하는 화소 전극; 상기 게이트 버스 라인과 평행하게, 절연층을 사이에 두고 상기 화소 전극 중심 하부에 일방향
으로 배치되는 공통 버스 라인을 포함하며, 상기 상대 전극은 상기 공통 버스 라인과 교차 배치되게 형성되며, 상기 다
수개의 브랜치들과 전기적으로 콘택되는 상대 전극 콘택바를 더 포함하고, 상기 화소 전극은 상기 데이터 버스 라인과 
동일면 상에 평행하게 형성 배치되며, 다수개의 브랜치들과 전기적으로 콘택되는 화소 전극 콘택바를 더 포함하고, 상
기 상대 전극의 브랜치들은 상기 화소 전극 콘택바까지 확장 배치되고, 상기 화소 전극의 브랜치들은 상기 상대 전극 콘
택바까지 확장배치되어 있는 것을 특징으로 한다.
    

여기서, 상기 상대 전극 콘택바는 상기 공통 버스 라인과 동일한 재질이며, 전기적으로 콘택되어 있고, 상기 화소 전극 
콘택바는 상기 데이타 버스 라인과 동일한 재질로 평행하게 형성 배치된 것을 특징으로 한다.

    
또한, 본 발명은 투명성 절연 기판; 상기 기판의 일방향으로 배치된 게이트 버스 라인; 상기 게이트 버스 라인과 수직으
로 교차 배치되면서, 단위 화소 영역을 한정하는 데이타 버스 라인; 상기 게이트 버스 라인과 데이타 버스 라인의 교차 
영역에 배치되는, 박막 트랜지스터; 상기 단위 화소 영역 상에 소정의 각도를 두고 배치되며, 다수개의 브랜치를 포함하
는 상대 전극; 상기 상대 전극의 브랜치들과 동일 평면에서 교대로 배치되는 다수개의 브랜치와 바디부를 포함하는 화
소 전극; 상기 게이트 버스 라인과 평행하게, 절연층을 사이에 두고 상기 화소 전극 중심 하부에 일방향으로 배치되면서, 
상기 화소 전극의 바디부에 오버랩되도록 형성 배치된 보조 용량 전극 갖는 공통 버스 라인을 포함하며, 상기 상대 전극
은 상기 공통 버스 라인과 교차 배치되게 형성되며, 상기 다수개의 브랜치들과 전기적으로 콘택되는 상대 전극 콘택바
를 더 포함하고, 상기 화소 전극의 브랜치들은 상기 상대 전극 콘택바까지 확장배치되어 있는 것을 특징으로 한다.
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여기서, 상기 상대 전극 콘택바와 보조 용량 전극은 상기 공통 버스 라인과 동일한 재질로 콘택되어 있고, 상기 화소 전
극의 브랜치들은 상기 상대 전극 콘택바까지 오버랩되도록 배치되는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 의하면, 화소 전극과 상대 전극의 바디부는 제거하되, 브랜치들을 바디부까지 확장시킴으로써, 브랜치 가장
자리 부분에서도 액정 분자들이 전계에 따라 움직이게 할 수 있으며, 그래서 투과율을 향상시킬 수 있다.

(실시예)

이하, 첨부한 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시예를 자세히 설명하도록 한다.

도 2는 본 발명에 따른 액정표시장치의 전극 구조를 도시한 도면으로서, 도시한 바와 같이, 투명성 절연 기판(도시하지 
않음) 상에 일방향으로 배치된 게이트 버스 라인(1)과 상기 게이트 버스 라인(1)과 수직으로 교차 배치된 데이타 버스 
라인(3)이 단위 화소 영역을 한정한다.

    
상기 게이트 버스 라인(1)과 데이타 버스 라인(3)이 교차되는 영역에는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(5)가 배
치되어 있다. 상기 단위 화소 영역의 중심부에는 상기 게이트 버스 라인(1)과 평행한 공통 버스 라인(17) 이 배치되어 
있고, 아울러, 단위 화소 영역의 일측에는 상기 데이타 버스 라인(3)과 평행하게 상대전극(19)의 상대 전극 콘택바(1
9a)가 상기 공통 버스 라인(17)과 수직으로 교차되게 배치되어 있다. 또한, 단위 화소의 타측에는 상기 데이타 버스 라
인(3)과 평행하고, 상기 상대 전극 콘택바(19a)와 평행하게 교차되게 화소 전극 콘택바(20a)가 배치되어 있다.
    

또한, 절연막(도시하지 않음)을 사이에 두고, 상기 단위 화소 영역의 상부에는 소정의 각도를 갖는 다수개의 브랜치(1
9b)로 구성된 상대 전극(19)이 배치되어 있고, 상기 상대 전극의 브랜치(19b)들과 대응되도록 각각의 브랜치(19b)들 
사이에 소정의 각도를 이룬 다수개의 브랜치(20b)로 구성된 화소 전극(20)이 배치되어 있다.

상기에서, 상기 공통 버스 라인(17)과 콘택되고, 게이트 메탈로된 상대 전극 콘택바(19a)는 ITO 금속으로된 상기 상
대 전극의 브랜치(19b)들과 전기적으로 콘택되며, 상기 데이타 버스 라인(3)과 평행하게 배치되고, 상기 데이타 메탈
로된 상기 화소 전극 콘택바(20a)는 상기 화소 전극의 브랜치(20b)들과 전기적으로 콘택된다.

또한, 상기 상대 전극 콘택바(19a)와 화소 전극 콘택바(20a)의 폭은 6㎛정도로 하고, 전극간 간격은 10㎛이하로 한다. 
상기 공통 버스 라인(17)과 오버랩되는 상기 화소 전극의 브랜치(20c)는 다른 브랜치들과 달리 보조 용량의 형성을 위
해 그 폭을 8㎛정도로 넓게 한다.

    
따라서 본 발명에 따른 전극 구조에 있어서, 상기 상대 전극 콘택바(19a)는 상기 공통 버스 라인(17)과 게이트 버스 
라인(1)이 배치된 기판 상에 배치되어 있고, 상기 화소 전극 콘택바(20a)는 상기 데이타 버스 라인(3)과 동일 평면 상
에 배치되어 있다. 그렇기 때문에 단위 화소 상부에 배치된 상대 전극의 브랜치(19b)들과 화소 전극의 브랜치(20b)들
을 각각 상대 전극 콘택바(19a)와 화소 전극 콘택바(20a)까지 확장 배치시킬 수 있으며, 그래서, 전계에의하여 액정 
분자들이 트위스트될 수 있게 된다.
    

도면에는 도시하였지만, 설명하지 않은 15는 상대 전극과 화소 전극의 콘택바와 각각의 브랜치들과의 콘택부를 나타낸
다.

    
도 3은 본 발명의 다른 실시예를 나타낸 도면으로서, 도시한 바와 같이, 투명성 절연 기판 상에 일방향으로 배치된 게이
트 버스 라인(1)과 상기 게이트 버스 라인(1)과 수직으로 교차배열된 데이타 버스 라인(3)이 단위 화소 영역을 한정한
다. 상기 게이트 버스 라인(1)과 데이타 버스 라인(3)이 교차되는 영역 상에는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(
5)가 배치되어 있다. 상기 단위 화소 영역의 중심부에는 상기 게이트 버스 라인(1)과 평행하도록 배치된 공통 버스 라
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인(17)이 배치되어 있다. 상기 공통 버스 라인(17)과 수직으로 콘택되며, 상기 데이타 버스 라인(3)과 평행한 상대 전
극 콘택바(19a)와 보조 용량 전극(22)이 상기 단위 화소 영역의 양측에 각각 배치되어 있다. 상기와 같은 공통 버스 
라인(17) 상부에는 절연막을 사이에두고 다수개의 브랜치(19b)를 갖는 상대 전극과 다수개의 브랜치(10b)와 바디부
(10a)를 갖는 화소 전극(19)이 배치되어 있다.
    

상기 도 2에서 설명한 구조와 동일하므로, 이하 구별되는 보조 용량 전극(22)에 관하여 설명한다. 화소 전극(10)을 브
랜치(10b)들과 바디부(10a)로 구성되도록 형성 배치하고, 상기 화소 전극(10)의 바디부(10a)는 상기 공통 버스 라인
(17)과 콘택된 보조 용량 전극(22)과 오버랩되도록 배치하였다.

이러한 구조는 상기 도 2에서와는 달리 화소 전극(10)의 브랜치(10b)만 상기 상대 전극 콘택바(19a)까지 확장할 수 
있지만, 상기 화소 전극(10)의 바디부(10a)에서는 보조 용량이 형성되어 화면의 플리커 방지와 잔상을 제거할 수 있는 
잇점이 있다.

    발명의 효과

이상에서 자세히 설명한 바와 같이, 본 발명은 화소 전극과 상대 전극의 브랜치들을 확장 배치할 수 있도록 하여 투과율 
향상을 기할 수 있는 효과가 있다.

또한, 전극 바디부와 오버랩되는 보조용량 전극을 배치하여 보다 큰 보조 용량을 갖도록하여 디스 플레이시 플리커 방
지와 잔상을 제거할 수 있게 하여 화면 품위를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

한편, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구 범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어
남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

투명성 절연 기판;

상기 기판의 일방향으로 배치된 게이트 버스 라인;

상기 게이트 버스 라인과 수직으로 교차 배치되면서, 단위 화소 영역을 한정하는 데이타 버스 라인;

상기 게이트 버스 라인과 데이타 버스 라인의 교차 영역에 배치되는, 박막 트랜지스터;

상기 단위 화소 영역 상에 소정의 각도를 두고 배치되며, 다수개의 브랜치를 포함하는 상대 전극;

상기 상대 전극의 브랜치들과 동일 평면에서 교대로 배치되는 다수개의 브랜치를 포함하는 화소 전극;

상기 게이트 버스 라인과 평행하게, 절연층을 사이에 두고 상기 화소 전극 중심 하부에 일방향으로 배치되는 공통 버스 
라인을 포함하며,

    
상기 상대 전극은 상기 공통 버스 라인과 교차 배치되게 형성되며, 상기 다수개의 브랜치들과 전기적으로 콘택되는 상
대 전극 콘택바를 더 포함하고, 상기 화소 전극은 상기 데이터 버스 라인과 동일면 상에 평행하게 형성 배치되며, 다수
개의 브랜치들과 전기적으로 콘택되는 화소 전극 콘택바를 더 포함하고, 상기 상대 전극의 브랜치들은 상기 화소 전극 
콘택바까지 확장 배치되고, 상기 화소 전극의 브랜치들은 상기 상대 전극 콘택바까지 확장배치되어 있는 것을 특징으로 
하는 액정표시장치.
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청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 상대 전극 콘택바는 상기 공통 버스 라인과 동일한 재질이며, 전기적으로 콘택되어 있는 것을 특징으로 하는 액정
표시장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 화소 전극 콘택바는 상기 데이타 버스 라인과 동일한 재질로 평행하게 형성 배치된 것을 특징으로 하는 액정표시
장치.

청구항 4.

투명성 절연 기판;

상기 기판의 일방향으로 배치된 게이트 버스 라인;

상기 게이트 버스 라인과 수직으로 교차 배치되면서, 단위 화소 영역을 한정하는 데이타 버스 라인;

상기 게이트 버스 라인과 데이타 버스 라인의 교차 영역에 배치되는, 박막 트랜지스터;

상기 단위 화소 영역 상에 소정의 각도를 두고 배치되며, 다수개의 브랜치를 포함하는 상대 전극;

상기 상대 전극의 브랜치들과 동일 평면에서 교대로 배치되는 다수개의 브랜치와 바디부를 포함하는 화소 전극;

상기 게이트 버스 라인과 평행하게, 절연층을 사이에 두고 상기 화소 전극 중심 하부에 일방향으로 배치되면서, 상기 화
소 전극의 바디부에 오버랩되도록 형성 배치된 보조 용량 전극 갖는 공통 버스 라인을 포함하며,

상기 상대 전극은 상기 공통 버스 라인과 교차 배치되게 형성되며, 상기 다수개의 브랜치들과 전기적으로 콘택되는 상
대 전극 콘택바를 더 포함하고, 상기 화소 전극의 브랜치들은 상기 상대 전극 콘택바까지 확장배치되어 있는 것을 특징
으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.

제 4항에 있어서,

상기 상대 전극 콘택바와 보조 용량 전극은 상기 공통 버스 라인과 동일한 재질로 콘택되어 있는 것을 특징으로 하는 액
정표시장치.

청구항 6.

제 4항에 있어서,

상기 화소 전극의 브랜치들은 상기 상대 전극 콘택바까지 오버랩되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.
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专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 KR1020020085244A 公开(公告)日 2002-11-16

申请号 KR1020010024648 申请日 2001-05-07

[标]申请(专利权)人(译) HYDIS TECH
HYDIS技术有限公司

申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

当前申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

[标]发明人 KIM HYANGYUL
김향율
LEE SEUNGHEE
이승희
KOH JAIWAN
고재완

发明人 김향율
이승희
고재완

IPC分类号 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/134363

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了一种提高屏幕质量的液晶显示器，提高了透射率，提高了
辅助容量。所公开的发明包括栅极总线：布置在特定方向上的栅极总线
和在垂直交叉布置的公共总线，其在薄膜晶体管上放置预定角度：在数
据的交叉域中布置的单位像素区域总线和数据总线：限制单位像素区域
的栅极总线并且它被布置并且在与包括对电极的分支的像素电极的间隔
中平行地放置绝缘层：反向电极和多个分支轮流安排在同一平面上：栅
极总线和多个分支布置在像素电极中心的下部。透明型绝缘板：基板。
并且形成使得对电极与公共总线交叉布置。并且还包括与多个分支电接
触的对电极接触条。像素电极与数据总线平行于同一平面内形成和排
列。并且还包括与多个分支电接触的像素电极接触条。对电极的分支延
伸并布置到像素电极接触条。像素电极的分支延伸并布置到对电极触点
酒吧。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f68ae053-665c-4314-bd99-beeed8e7bd82
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019709132/publication/KR20020085244A?q=KR20020085244A

